
Технические параметры

Кол-во диодов в корпусе 1

Конфигурация диода Одиночный

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 600 В

Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) 1 А

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If 1.7 В при 1 А

Время обратного восстановления, Trr 75 нс

Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr 5 мкА при 600 В

Емкость при Vr, F 10 пФ при 4 В, 1 МГц

Рабочая температура PN-прехода -55…+150 C

Корпус DO-214AC / SMA

Вес, г 0.26

https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10125=UbJ
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10126=hXt
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10127=dHY
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10128=dcJ
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10129=2HcB
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10134=AvZ
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10130=gNcB
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10131=aJcB
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10132=bubB
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10133=kybB

